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Cilem prace bude studovat vliv grafénu na zesileni absorpce svétla ve viditelné a UV oblasti.
Interdigitalni senzory slouzi k efektivnimu sbéru naboje v karbidu kifemiku (SiC). Kompenzovany
krystal SiC poskytuje diky Sirokému pasu zakazanych energii velice nizké Grovné temného proudu v
radu nizsich desitek nanoamper. Avsak hluboké hladiny zplsobuiji kratkou dobu Zivota
fotoexcitovanych nosicll ndboje, coz vede k horsi Ucinnosti sbéru naboje. Interdigitalni senzory tento
problém obchazeji tim, Ze elektrody s opacnym potencidlem lze umistit do vzdalenosti mensi neZ je
driftova vzdalenost. Zaroven Ize zvySovat fotocitlivou plochu s minimalnim zvysenim kapacity, coz
umoznuje rychlou ¢asovou odezvu detektoru. Grafén zde hraje roli dodatecné absorpcni vrstvy, coZ v
SiC s nepfimym zakdzanym pasem vede ke zhruba trojnasobnému zvyseni signalu. Prace se bude
zabyvat zapojenim senzoru ve fourierovském infracerveném spektrometru a studiem napétovych a
intenzitnich zavislosti.
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Obr. 1: (vlevo) Celkovy pohled na interdigitalni senzor s vné&jsimi pfivodnimi kontakty. (vpravo)
Detail interdigitalniho senzoru uréené¢ho pro méteni zavislosti fotosignalu na vzdalenosti

interdigitalnich kontakt.



